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【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  13/16     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  13/38     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   13/16     ５２０Ｂ
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【手続補正書】
【提出日】平成27年4月2日(2015.4.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリ・サブシステムであって、このサブシステムは、
　データを格納するための１つ以上のメモリアレイを含むメモリデバイスと、前記メモリ
デバイスに結合し、メモリインタフェースを介してメモリ・トランザクションを受け取る
ことに応答して前記１つ以上のメモリアレイからデータを読み取ったり、前記１つ以上の
メモリアレイにデータを書き込むように構成される制御装置とを含み、
　前記メモリ・トランザクションは、複数のメモリ書き込みコマンドタイプを含み、各メ
モリ書き込みコマンドタイプは、対応するデータ・ペイロードを運ぶための異なるスケジ
ュールに対応し、そして
　前記メモリ・トランザクションは、複数のメモリ読み取り－変更－書き込みコマンドタ
イプを更に含み、各メモリ読み取り－変更－書き込みコマンドタイプは、
　前記メモリデバイス内の特定のアドレスから読み取られるデータに遂行され、続いて、
前記メモリデバイスの前記特定のアドレスに書き戻されるそれぞれの動作に対応し、かつ
、
　各メモリ読み取り－変更－書き込みコマンドタイプは、前記メモリインタフェースを通
して送られる１つの読み取り－変更－書き込みトランザクションに対応することを特徴と
する、メモリ・サブシステム。
【請求項２】
　各メモリ・トランザクションは、第１のコマンドスロットと第２のコマンドスロットを
有する少なくとも１つのフレームを含むことを特徴とする、請求項１に記載のメモリ・サ
ブシステム。
【請求項３】
　前記複数のメモリ書き込みコマンドタイプの１つは、
　前記第１または第２のコマンドスロットの１つに位置する対応するメモリ書き込みコマ
ンドを含む第１のフレームと、
　前記対応するデータ・ペイロードの第１の部分を運ぶ第２のフレームと、
　前記対応するデータ・ペイロードの残りの部分を運ぶ第３のフレームと、を含むことを
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特徴とする、請求項２に記載のメモリ・サブシステム。
【請求項４】
　前記複数のメモリ書き込みコマンドタイプの１つは、
　前記第１または第２のコマンドスロットの１つに位置する対応するメモリ書き込みコマ
ンドを含む第１のフレームと、第２のフレームとを含み、
　この第２のフレームは、
　前記第１のコマンドスロットの前記対応するデータ・ペイロードの第１の部分と、
　前記第２のコマンドスロットの前記対応するデータ・ペイロードの残りの部分とを運ぶ
ことを特徴とする、請求項２に記載のメモリ・サブシステム。
【請求項５】
　前記複数のメモリ書き込みコマンドタイプの１つは、
　前記第１または第２のコマンドスロットの１つに位置する対応するメモリ書き込みコマ
ンドを含む第１のフレームと、複数の後続のフレームとを含み、
　この複数の後続のフレームの各々は、
　前記第１のコマンドスロットの前記対応するデータ・ペイロードの第１の部分と、
　前記第２のコマンドスロットの前記対応するデータ・ペイロードの残りの部分とを運ぶ
ように構成されることを特徴とする、請求項２に記載のメモリ・サブシステム。
【請求項６】
　前記複数のメモリ書き込みコマンドタイプの１つは、単一のフレームを含み、この単一
のフレームは、
　前記第１または第２のコマンドスロットの１つに位置する対応するメモリ書き込みコマ
ンドと、前記残りのコマンドスロットの前記データ・ペイロードの部分とを含むことを特
徴とする、請求項２に記載のメモリ・サブシステム。
【請求項７】
　前記複数のメモリ書き込みコマンドタイプの１つは、それぞれの符号化を有するそれぞ
れのメモリ書き込みコマンドを含むことを特徴とする、請求項１に記載のメモリ・サブシ
ステム。
【請求項８】
　前記メモリ・トランザクションは、メモリ読み取りコマンドを更に含み、
　前記メモリ書き込みコマンドタイプの少なくとも幾つかは、前記残りのコマンドスロッ
トに位置するメモリ読み取りコマンドを含むように構成されることを特徴とする、請求項
１に記載のメモリ・サブシステム。
【請求項９】
　前記メモリデバイス内の前記特定のアドレスは、前記制御装置内の記憶装置に格納され
るベースアドレスに対するオフセットを使用してアクセスされることを特徴とする、請求
項１に記載のメモリ・サブシステム。
【請求項１０】
　システム・メモリにメモリ・リクエストを始めるように構成されるホストデバイスと、
前記ホストデバイスに結合し、メモリ・リクエストを受け取るように、かつ、メモリイン
タフェースを介して前記メモリデバイスに運ばれるメモリ・トランザクションに前記メモ
リ・リクエストをフォーマット化するように構成されるメモリコントローラとを含むシス
テムであって、
　前記メモリ・トランザクションは、複数のメモリ書き込みコマンドタイプを含み、
　各メモリ書き込みコマンドタイプは、対応するデータ・ペイロードを運ぶために異なる
スケジュールに対応し、そして、
　前記メモリ・トランザクションは、複数のメモリ読み取り－変更－書き込みコマンドタ
イプを更に含み、各メモリ読み取り－変更－書き込みコマンドタイプは、
　前記メモリデバイス内の特定のアドレスから読み取られるデータに遂行され、続いて、
前記メモリデバイスの前記特定のアドレスに書き戻されるそれぞれの動作に対応し、かつ
、
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　各メモリ読み取り－変更－書き込みコマンドタイプは、前記メモリインタフェースを通
して送られる１つの読み取り－変更－書き込みトランザクションに対応することを特徴と
する、システム。
【請求項１１】
　前記複数のメモリ書き込みコマンドタイプの１つは、
　第１のコマンドスロットまたは第２のコマンドスロットの１つに位置する対応するメモ
リ書き込みコマンドを含む第１のフレームと、
　前記対応するデータ・ペイロードの第１の部分を運ぶ第２のフレームと、
　前記対応するデータ・ペイロードの残りの部分を運ぶ第３のフレームと、を含むことを
特徴とする、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記複数のメモリ書き込みコマンドタイプの１つは、
　第１のコマンドスロットまたは第２のコマンドスロットの１つに位置する対応するメモ
リ書き込みコマンドを含む第１のフレームと、第２のフレームとを含み、この第２のフレ
ームは、
　前記第１のコマンドスロットの前記対応するデータ・ペイロードの第１の部分と、
　前記第２のコマンドスロットの前記対応するデータ・ペイロードの残りの部分とを運ぶ
ことを特徴とする、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記複数のメモリ書き込みコマンドタイプの１つは、
　第１のコマンドスロットまたは第２のコマンドスロットの１つに位置する対応するメモ
リ書き込みコマンドを含む第１のフレームと、複数の後続のフレームとを含み、この複数
の後続のフレームの各々は、
　前記第１のコマンドスロットの前記対応するデータ・ペイロードの第１の部分と、
　前記第２のコマンドスロットの前記対応するデータ・ペイロードの残りの部分とを運ぶ
ように構成されることを特徴とする、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記複数のメモリ書き込みコマンドタイプの１つは、単一のフレームを含み、この単一
のフレームは、
　前記第１のコマンドスロットまたは第２のコマンドスロットの１つに位置する対応する
メモリ書き込みコマンドと、前記残りのコマンドスロットの前記データ・ペイロードの部
分とを含むことを特徴とする、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１５】
　システムメモリアレイからデータを読み取ったり、システムメモリにデータの書き込む
ためのメモリ・リクエストを受け取るステップと、
　前記システム・メモリに運ばれるメモリ・トランザクションに前記メモリ・リクエスト
をフォーマット化するステップと、を含む方法であって、
　前記メモリ・トランザクションは、複数のメモリ書き込みコマンドタイプを含み、
　各メモリ書き込みコマンドタイプは、対応するデータ・ペイロードを運ぶため異なるス
ケジュールに対応し、そして、
　前記メモリ・トランザクションは、複数のメモリ読み取り－変更－書き込みコマンドタ
イプを更に含み、各メモリ読み取り－変更－書き込みコマンドタイプは、
　前記メモリデバイス内の特定のアドレスから読み取られるデータに遂行され、続いて、
前記メモリデバイスの前記特定のアドレスに書き戻されるそれぞれの動作に対応し、かつ
、
　各メモリ読み取り－変更－書き込みコマンドタイプは、前記メモリインタフェースを通
して送られる１つの読み取り－変更－書き込みトランザクションに対応することを特徴と
する、方法。
【請求項１６】
　前記複数のメモリ書き込みコマンドタイプの１つは、
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　第１のコマンドスロットまたは第２のコマンドスロットの１つに位置する対応するメモ
リ書き込みコマンドを含む第１のフレームと、
　前記対応するデータ・ペイロードの第１の部分を運ぶ第２のフレームと、
　前記対応するデータ・ペイロードの残りの部分を運ぶ第３のフレームと、
を含むことを特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記複数のメモリ書き込みコマンドタイプの１つは、
　第１のコマンドスロットまたは第２のコマンドスロットの１つに位置する対応するメモ
リ書き込みコマンドを含む第１のフレームと、第２のフレームとを含み、
　この第２のフレームは、
　前記第１のコマンドスロットの前記対応するデータ・ペイロードの第１の部分と、
　前記第２のコマンドスロットの前記対応するデータ・ペイロードの残りの部分とを運ぶ
ことを特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記複数のメモリ書き込みコマンドタイプの１つは、
　第１のコマンドスロットまたは第２のコマンドスロットの１つに位置する対応するメモ
リ書き込みコマンドを含む第１のフレームと、複数の後続のフレームとを含み、
　この複数の後続のフレームの各々は、
　前記第１のコマンドスロットの前記対応するデータ・ペイロードの第１の部分と、
　前記第２のコマンドスロットの前記対応するデータ・ペイロードの残りの部分とを運ぶ
ように構成されることを特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記複数のメモリ書き込みコマンドタイプの１つは、単一のフレームを含み、
　この単一のフレームは、
　前記第１のコマンドスロットまたは第２のコマンドスロットの１つに位置する対応する
メモリ書き込みコマンドと、
　前記残りのコマンドスロットの前記データ・ペイロードの部分とを含むことを特徴とす
る、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記メモリ・トランザクションは、メモリ読み取りコマンドを更に含み、
　前記メモリ書き込みコマンドタイプの少なくとも幾つかは、前記残りのコマンドスロッ
トに位置するメモリ読み取り－変更－書き込みコマンドを含むように構成されることを特
徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　前記制御ユニットは、前記特定のアドレスから前記データを独立して読み取り、前記デ
ータにそれぞれの操作を遂行し、そして、前記１つの読み取り－変更－書き込みトランザ
クションに応える前記メモリデバイスに前記変更されたデータを前記操作によって書き戻
すよう構成されることを特徴とする請求項１に記載のメモリ・サブシステム。
【請求項２２】
　前記メモリ・トランザクションは、メモリ書き込みコマンドを更に含み、少なくともい
くつかの前記メモリ書き込みコマンドタイプは、前記残りのコマンドスロットに位置する
メモリ読み取りコマンドを含むよう構成されることを特徴とする請求項１５に記載の方法
。
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